Schrittmotor-Leistungsendstufen

IMT-901 Mikroschritt-Treiber

Passende Isolier-Warmeleitfolie
(siehe Zubehor)

Der IMT-901 ist ein Mikroschritt-PWM-Konstantstrom-Treiber. Sinus&hnlicher Mikroschritt wird
hardwaremaBig im Baustein IMT 901 erzeugt und durch Impulseingdnge am Leistungsausgang
zur Verfligung gestellt.

Kompl. Info im Internet: www.nanotec.de

Vorteile

m nur 1IC fir Leistung und Logik (bis 2,5 A/Phase) reduziert erheblich den Platzbedarf,
Bestlickungsaufwand u. somit die Kosten eines kompl. Mikroschritt-Treibers bei einem
Minimum an externen Bauelementen und einem Maximum an Funktionen

m 1/1-,1/2-, 1/4-, 1/8-Schrittumschaltung ermdglicht eine individuelle anwendungsbezogene
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TOP VIEW

max. Nennwerte (bei 25°C)

Mikroschritt-Umschaltung mit ruhigem, gleichférmigen Laufverhalten und reduzierten Vers. Spannung Vc: 55V
Systemresonanzen Vi v
m Stromreduzierung oder Stromnullung reduziert bzw. eleminiert die Verlustleistung u. AusgaSwomlioti ;2 : g:)'::g)
Erwarmung im Motorstillstand Verl. Leistung Py: 5 W/43 W
ohne/mit Kihlkérper
T,=85°C
A max.Taktfrequenz: 50kHZ
MaBbild (mm) Arbeitstemp.: -40°C bis 85°C
Speichertemp.: -55°C bis 150°C
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Funktionstabelle Blockdiagramm (+ externe Beschaltung)
‘ N P U T +5V (Logik} +37V (Spg. Versorgung)
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Elektrische Kennwerte 1 (Ta=25°, V=5V, V,,=24V)

Elektrische Kennwerte 2 (Ta=25°, V=5V, V,,=24V)

2W1-2o: 2W1, 2 phase excitation mode
W1-20: W1, 2 phase sxchation mode
1:20: 1, 2 phase exchation mode
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High | Vi M1, M2, CWICCW, REF IN 35 Vee
N +0.4
Input Voltage ENABLE, CK1, CK2 v
Low | Wiy GND 15
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